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Ключевые задачи исследования: 

• выбрать перспективные конструктивные решения приборных 
структур радиофотоники, силовой и сверхвысокочастотной 
(СВЧ) электроники на основе нитрида галлия и широкозонных
полупроводников;

• провести настройку методов и моделей, описывающих 
технологические операции изготовления исследуемых 
приборных структур;

• разработать и промоделировать технологический маршрут 
изготовления исследуемых приборных структур;

• промоделировать электрические и частотные характеристики 
исследуемых приборных структур, тепловые свойства которых 
определяются посредством ab initio моделирования;

• провести оптимизацию технологического маршрута 
изготовления и эксплуатационных характеристик исследуемых 
приборных структур.

Актуальность исследования:

Разработка методов проведения компьютерного моделирования 
приборных структур радиофотоники, силовой и СВЧ электроники 
на основе нитрида галлия.
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